
수분산성 및 안정성 우수한 전이금속 입자가 로딩된 고분자 캡슐 

기술 개요 

기술 특장점 

1단계 2단계 3단계 

 화합물을 공중합하여       
고분자 캡슐 수득  

 수득된 고분자 캡슐 분산액에 
할로겐화 알킬인 표면 
개질제 투입 

 고분자 캡슐의 수분산액에 
수용성 전이금속 전구체 및 
환원제 순차 투입 

(HS)j-Z-(SH)k +  투석을 이용해 정제하여   
표면 개질된  고분자 캡슐 
수분산액 수득 

▼ 

 입자 평균 직경 1.5~3.5㎚인  
전이금속 입자가 로딩된   
고분자 캡슐 제조 

▼ 

[동적산란장치로 측정한 입자분포도] 

[표면개질 고분자의 투과전자 현미경  관찰사진] 

수분산성 및 안정성이 우수한 전이금속 입자가 로딩된 고분자 캡슐 및  
이의 제조방법 (KR 10-2015-0053065, PCT/KR2015/00382, US 15/303,710) 



종래 기술 대비 우수성 

기술 활용 전망 

담당자 연락처 

종래기술 문제점 
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[세계 촉매 시장규모 및 전망] 

개발기술 우수성 
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